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摘要(译)

本发明提供了一种发射波束成形的新方法，其允许复杂数字算法的紧凑
模拟实现而不损害其特征。其目的是支持每个通道和每次点火的包络整
形，切趾和相位旋转。三个实施例中的每一个表示由存储在传统序列存
储器中的脉冲宽度调制（PWM）波形驱动的完整发送通道。 PWM信号
通过改变载波的占空比来控制发送脉冲包络（形状）。通过串行接口在
发射之前加载波束形成数据。在控制器的指导下，电路允许载波的高精
度（超过采样率）相位旋转。它还提供发射变迹（光圈加权），它在低
旁瓣电平和主瓣加宽之间保持最佳权衡。实现这样的IC，可以降低高端
超声波系统的制造成本。同样地，所提出的解决方案使得数字发射波束
形成器的益处可用于中频和入门级机器，因为它仅需要修改序列存储器
的编程。
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